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摘要(译)

本发明提供一种透反式TFT-LCD面板（半透半反式TFT-LCD面板）的制
造工艺，包括以下步骤：首先，在基板上形成第一导电层;接下来，定义
第一导电层以形成栅极;之后，在栅极上形成介电层;然后，在门上形成一
个通道;然后，形成光刻胶块;形成第二导电层;接着，定义第二导电层以
在栅极上形成源极和漏极，并在光刻胶块上形成光反射层;之后，在其上
形成保护层;接下来，定义保护层以在光反射层上形成第一开口，允许部
分漏极暴露，并在光反射层上形成第二开口，允许部分光反射层暴露;最
后，形成透明电极，分别通过第一和第二开口电连接到漏极和光反射
层。
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